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<SRX_config>
P O komunikacjaP 1 <MorphologyPath> InputTXT/3D_100x100x100.txt </MorphologyPath>
= <CoefficientPath> InputTXT/SRX_Coefficients.xml </CoefficientPath> _
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<Communication> 1 </Communication>
</SRX_config>
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Mmm Praktyczne wykorzystanie

Dane wejsciowe 10.4 GB

1200X 700X 808 komorek CA
150X 87X 101 um ~5h (60 weztdw po 24 procesy)

SRX

=)

M. Sitko, M. Mojzeszko, L. Rychlowski, G. Cios, P. Bala, K. Muszka, L. Madej, Procedia Manufacturing. 47 (2020) 1217-1222.
https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.04.183.
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e Dane poczatkowe do symulacji CA powinny uwzglednia¢ niejednorodnosci zarbwno w energii zmagazynowanej podczas
przerobki plastycznej jak i morfologii mikrostruktury.

e \Wykorzystanie cyfrowej reprezentacji materiatu wraz z metodg elementow skonhczonych, pozwala odwzorowac
niejednorodno$¢ akumulacji energii w materiale podczas odksztatcenia plastycznego, a tym samym pozwala uzyskacé
wiarygodne dane wejsciowe do symulacji SRX zaréwno w 2D jak i 3D.

e Uwzglednienie w symulacji takich parametrow jak lokalne wartosci kagtéw Eulera, krzywizny granicy ziarna, zdrowienia czy tez
niejednorodnosci energii zmagazynowane] do wyznaczenia predkosci rosngcych zrekrystalizowanych ziaren wyraznie
zmienia charakter rozrostu.

e W przypadku zaproponowanego podejscia z gtdbwnym procesem zarzgdzajgcym narzut na komunikacje jest tak duzy, ze
powyzej 24 procesdw czas symulacji diametralnie wzrasta, natomiast podejscie z procesami rownowaznymi jest najlepszym
rozwigzaniem do symulacji z wykorzystaniem duzej liczby komérek CA.

e Opracowany model pozwala uzyskac przyspieszenie skalowalne na poziomie 700 razy dla przypadku 2D oraz ponad 800 razy
dla wariantu 3D, jest to kluczowe dla przysztego wykorzystania takich modeli w praktyce przemystowe;j.

e Przy uzyciu opracowanego modelu mozliwa jest wydajna symulacja najwazniejszych mechanizmow procesu rekrystalizacji z
wykorzystaniem ponad miliarda komérek CA, zapewnia to perspektywe symulacji przestrzeni 3D z duzg liczbg ziaren w
szerokim zakresie ich poczatkowego rozmiaru.
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